






















专利名称(译) 电致发光显示装置

公开(公告)号 US6492778 公开(公告)日 2002-12-10

申请号 US09/521747 申请日 2000-03-09

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

[标]发明人 SEGAWA YASUO

发明人 SEGAWA, YASUO

IPC分类号 H01L27/28 H01L27/32 G09F9/30 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/00 H05B33/12 H05B33/14 H05B33
/26 G09G3/10

CPC分类号 H01L27/3244 H01L27/3248 H01L51/5262

代理机构(译) 康托科尔伯恩LLP

审查员(译) 黄，DON

优先权 1999065319 1999-03-11 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在包括TFT（40）和形成在玻璃基板的绝缘基板（10）上的有机EL元件
（60）的有机EL显示装置中，绝缘膜，即平坦化绝缘膜（17），层间绝
缘膜（15），用于形成TFT（40）的栅极绝缘膜（12）没有设置在用于
形成有机EL元件（60）的区域。相反，提供通过去除这些绝缘膜形成的
开口（65）以暴露玻璃基板（10），并且在该暴露区域处，阳极
（61），发光元件层（62）和阴极（63）是按此顺序组成。因此，防止
了从发光元件层（62）发射的光在这些绝缘膜（12,15和17）之间的界面
处反射，并且有效地从玻璃基板（10）侧射出。
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